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摘要(译)

公开了一种用于形成用于制造有机发光二极管（OLED）显示器的薄膜的
方法。在一个方面，该方法包括在衬底上形成多个阴影掩模。然后将基
板弯曲以在基板中形成预定的曲率。沉积源放置在相对于基板的中心和
周边部分具有相等角度的位置。该方法还包括从衬底上的沉积源沉积沉
积材料和阴影掩模以形成薄膜。
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